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摘要(译)

公开了一种具有增加的像素孔径比的液晶显示器及其制造方法。a-Si 
TFT阵列沉积在透明基板上。随后，在TFT阵列上沉积有机绝缘层（例如
苯并环丁烯）和相应的像素电极阵列，使得像素电极与显示地址线重
叠，从而增加显示器的像素孔径比。绝缘层的低介电常数epsi（例如约
2.7）和相对高的厚度（例如，大于约1.5μm）减小了重叠区域中的像素
电极 - 地址线寄生电容CPL，从而减少了串扰（或电容耦合）。在显示
屏上。总之，在不牺牲显示性能的情况下实现了增加的像素孔径比。
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